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Шубина Ксения Юрьевна. Формирование и исследование свойств эпитаксиальных структур GaN/Si(111);[Место защиты: ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»], 2021
